Abstrakt

Samo-organizované fetizky z atomt kovt III a IV skupiny na povrchu Si(100)-2x1 jsou
predmétem vyzkumu pro mozné aplikace v nanosoucastkach. V této disertacni praci
pomoci skenovaci tunelové mikroskopie (STM) experimentaln€ ur€ujeme strukturu
indiovych fetizk® a analyzujeme jejich rast a rozpad. Retizky rostou a rozpadaji se po
jednotlivych atomech. Retizky preferenéné nukleuji na C-defektech (disociovanych
molekuldch vody). Diftize In adatomt je tém¢éf izotropni, navzdory anizotropnimu
povrchu. Nizkoteplotni experimenty pfinesly viibec prvni pozorovani samostatného
atomu kovu III skupiny na povrchu Si(100)-2x1.



